
 



 

1. Роль дисциплины «Оптические измерения» в формировании компетенций выпускника: 

Элемент образовательной 

программы (дисциплина, 

практика, ГИА) 

Семестр 

Код 

компетенции 

 

Наименование компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 
Составляющие результатов освоения (дескрипторы 

компетенций) 

Код 

индикатора 

Наименование индикатора 

достижения 
Код Наименование  

Светодиодная 

светотехника 
2 

 

 

 

ПК(У)-6 

Способность 

применять 

современную 

элементную базу 

электротехники, 

электроники и 

микропроцессорной 

техники при 

разработке и 

проектировании 

оптических и 

светотехнических 

систем, приборов 

деталей и узлов 

оптотехники; 

И.ПК(У)-6.1. 

 

Обосновывает в процессе 

проектирования 

оптимальный выбор 

элементной базы для 

обеспечения 

функционирования 

оптических, оптико-

электронных и 

светотехнических систем   

ПК(У)-6.1. 

В1 

Владеет опытом выбора элементной 

базы при проектировании оптических, 

оптико-электронных, светотехнических 

систем по техническому заданию 

ПК(У)-6.1 У1 

Умеет обосновать выбор основных и 

вспомогательных элементов при 

расчете и конструировании  в 

оптотехнике 

ПК(У)-6.1  З1 

Знает физические принципы 

функционирования элементов 

оптических, оптико-электронных и 

светотехнических систем 

И.ПК(У)-6.2. 

Владеет информацией о 

номенклатуре и 

характеристиках 

современной элементной 

базы электротехники, 

электроники и 

микропроцессорной техники 

ПК(У)-6.2. 

В1 

Владеет  опытом анализа 

характеристик элементов оптических и 

оптико-электронных устройств  

ПК(У)-6.2 У1 

Умеет подобрать оптимальные 

элементы оптических и оптико-

электронных устройств, 

обеспечивающие их 

функционирование. 

ПК(У)-6.2  З1 

Знает номенклатуру и характеристиках  

современной элементной базы 

электротехники, электроники и 

микропроцессорной техники, 

используемой в оптотехнике 

  



 

2. Показатели и методы оценивания 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине Код индикатора 

достижения 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование раздела дисциплины 
Методы оценивания 

(оценочные мероприятия) Код Наименование 

РД1 

Выбирать светодиоды для различных видов осветительных 

и облучательных установок  

И.ПК(У)-6.1. 

И.ПК(У)-6.2. 

Физические основы работы и 

полупроводниковые материалы для 

СД. 

Методы получения 

полупроводниковых структур для СД 

Конструкции и технологии 

изготовления СД 

Характеристики, особенности 

эксплуатации и применения СД 

Защита лабораторной работы; 

Коллоквиум; 

Экзамен 

РД2 

Прогнозировать поведение светодиодной светотехники при 

эксплуатации 

И.ПК(У)-6.1. 

И.ПК(У)-6.2. 

Физические основы работы и 

полупроводниковые материалы для 

СД. 

Методы получения 

полупроводниковых структур для СД  

Конструкции и технологии 

изготовления СД 

Характеристики, особенности 

Защита лабораторной работы; 

Коллоквиум; 

Экзамен 

3. Шкала оценивания 

Порядок организации оценивания результатов обучения в университете регламентируется отдельным локальным нормативным актом – 

«Система оценивания результатов обучения в Томском политехническом университете (Система оценивания)» (в действующей редакции). 

Используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения. Итоговая оценка (традиционная и литерная) по видам 

учебной деятельности (изучение дисциплин, УИРС, НИРС, курсовое проектирование, практики) определяется суммой баллов по 

результатам текущего контроля и промежуточной аттестации (итоговая рейтинговая оценка -  максимум 100 баллов).   

 

Распределение основных и дополнительных баллов за оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации 

устанавливается календарным рейтинг-планом дисциплины. 

 

Рекомендуемая шкала для отдельных оценочных мероприятий входного и текущего контроля 
% выполнения 

задания 

Соответствие 

традиционной оценке 
Определение оценки 

90%÷100% «Отлично» Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, 

необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному 

70% - 89% «Хорошо» Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты 

обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов 



 

55% - 69% «Удовл.» Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты 

обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов 

0% - 54% «Неудовл.»  Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям 

 

Шкала для оценочных мероприятий экзамена  
% выполнения 

заданий экзамена 

Экзамен, 

балл 

Соответствие 

традиционной оценке 
Определение оценки 

90%÷100% 18 ÷ 20 «Отлично» Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, 

необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному 

70% - 89% 14 ÷ 17 «Хорошо» Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые 

результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов 

55% - 69% 11 ÷ 13 «Удовл.» Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые 

результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов 

0% - 54% 0 ÷ 10 «Неудовл.» Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям 

 

 

4. Перечень типовых заданий  

 
 Оценочные мероприятия Примеры типовых контрольных заданий 

1.  Коллоквиум Вопросы: 

1. Особенности рекомбинации в непрямозонных полупроводниках. 

2. Молекулярно-пучковая эпитаксия 

3. Посадка кристалла на теплоотвод 

2.  Защита лабораторной работы Вопросы: 

1. Перечислите методы определение ширины запрещенной зоны полупроводника 

2. основные этапы технологии пайки светодиодов на плату 

3. Поясните механизм люминесценции квантовых ям 

 

3.  Экзамен Вопросы на экзамен: 

1.  ВАХ p-n перехода  

2. Гетеропереходы и их зонные диаграммы. 

3. Планарный чип. 

 

 

5. Методические указания по процедуре оценивания 

 
 Оценочные мероприятия Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания 

1.  Коллоквиум Проводиться в письменной форме. Студент пишет ответы на 2 вопроса, максимальное количество баллов 



 

 Оценочные мероприятия Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания 

установливается рейтинг-планом дисциплины для данного вида контроля.  

2.  Защита лабораторной работы Проводиться в устной форме. Студент отвечает на все вопросы, предусмотренные методическим руководством к 

лабораторной работе, каждый правильный ответ оценивается в баллах пропорционально максимальному количеству 

баллов, установленных рейтинг-планом дисциплины для данного вида контроля поделенному на количество 

вопросов. 

3.  Экзамен Проводиться в письменной форме. Студент пишет ответы на 2 вопроса, максимальное количество баллов 

установливается рейтинг-планом дисциплины для данного вида контроля.  
 


